
2Т903А, 2Т903Б, КТ903А

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры п-р-п 
генераторные. Предназначены для применения в усилителях 
мощности и автогенераторах. Выпускаются в металлостеклян­
ном корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается 
на корпусе.

Масса транзистора не более 24 г.

2 Т903(А.Б), К Т 90ЗА

Электрические параметры
Входная мощность на частоте 50 МГц
при 6/кэ = 30 В, Гк ^  +50 °С, не менее.............. 10 Вт
Коэффициент усиления по мощности на ча­
стоте 50 МГц при Явых = 10 Вт, не менее... 3
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 0Кэ = 10 В, /к = 2 А:

2Т903А, КТ903А............................................... 15...70
2Т903Б................................................................ 40... 180

Модуль коэффициента передачи тока на ча­
стоте (=  30 МГц при (УКБ = 10 В, 4 = 0,5 А,
не менее........................................................... ........  4
Напряжение насыщения коллектор— эмиттер 
при 4 « 2 А, 4 = 0,4 А, не более:

2Т903А, 2Т903Б................................................ 2 В
КТ903А..............................................................  2,5 В

Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 2 А, 4 = 0,4 А, не более....................... 2 В
Прямое напряжение база— эмиттер
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при Цо -  10 В, /к = 2 А, не более:
2Т903А, 2Т903Б................................................ 2,5 В
КТ903А..............................................................  3 В

Постоянная времени цепи обратной связи на 
частоте А= 2 МГц при С/ю = 30 В, /к = 100 мА,
не более.................................................................... 500 пс
Емкость коллекторного перехода
при 6/КБ = 30 В, 2 МГц, не более..................  180 пФ
Индуктивность эмиттерного вывода, не более 10* нГн 
Обратный ток коллектор— эмиттер 
при (Укэ = 70 В, не более:

Т = +25 °С, /^ э = 0:
2Т903А, 2Т903Б.........................................  2 мА
КТ903А........................................................ 10 мА
Г = +85 X ,  Яэ = 0 для КТ903А..........  30 мА
Г = +125 X , /^ э = 0 для 2Т903А,
2Т903Б.........................................................  10 мА

Обратный ток эмиттера при 6/ЭБ = 4 В, 
не более:

2Т903А, 2Т903Б................................................ 30 мА
КТ903А..............................................................  50 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— эмит­
тер1- 2 при /?Э5 ^  100 Ом...........................................  60 В
Импульсное напряжение коллектор— эмиттер1
при /?эб < 100 Ом, /и < 1 мкс, 0 >  100..............  80 В
Постоянное напряжение база— эмиттер............ 4 В
Постоянный ток коллектора................................ 3 А
Импульсный ток коллектора:

при Ги ^  1 мкс, 100..................................  10 А
при < 10 мкс, 0 >  10..................................  5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Гк +50 “С для 2Т903А, 2Т903Б3.......  30 Вт
при Гк = +25 °С для КТ903А4.......................  30 Вт

Импульсная рассеиваемая мощность коллек­
тора при Ги $ 10 мкс, О > 10, $ 30 В:

при Гк < +50 °С для 2Т903А, 2Т903Б........  60 Вт
при Гк = +25 X  для КТ903А 2 ..................... 60 Вт

Тепловое сопротивление переход— корпус...... 3,33 Х /В т
Температура р-л перехода:

2Т903А, 2Т903Б................................................ +150 X
КТ903А..............................................................  +115 X
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Температура корпуса:
2Т903А, 2Т903Б........................... .................... +125 °С
КТ903А.............................................. ...............  +85 °С

Температура окружающей среды:
2Т903А, 2Т903Б................................................ -6 0 ...Г К =

= +125 °С
КТ903А..............................................................  -4 0 ...Г К =

= +85 °С

1 При Гп > +70 вС для КТ903А и Гп > +100 *С для 2Т903А, 2Т903Б напряже­
ние снижается на 10% на каждые 10 °С.

2 При работе в ВЧ генераторах и усилителях с амплитудной модуляцией 
допускается мгновенное значение напряжения звуковой частоты до 70 В.

3 При Гк > +50 "С

Я< макс = (150 —  Гк)/3 ,33 , Вт.

4 При Гк > +25 вС

Як макс “  (150 —  7^)/ЗгЗЗ, Вт.

Пайка выводов транзисторов допускается только к плос­
ким частям выводов паяльником 50...60 Вт в течение 10 с при 
наличии теплоотвода между корпусом и местом пайки.

          ООО компания "Электроника и Связь"       
            www.eandc.ru    +7(473) 277-14-34          

 
 3
 


